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BSX 19
BSX 20

SILTZIUM - NPN - PLANAR - EPITAXTAL - TRANSISTOREN

filr sehr achnelle logisache Schaltungen [Beirieb im

I.:I'm-r':utrupr“ugsluhrqﬂr'h] agwie fdr E%rﬂirhandrnrﬂfdrhm:g

Mechaniache Daten:

Gehdnse: Metall, JEDEC TO-18, 18 A 3 nach DIN 41 A7

o

Der Kellektor ist mit dem
Gehiuaes leitend verbunden,

5551025 —=
=254 = - max 5,3 —=minl27=

MaBangaben in mm,

o
&0 —
= E=—t1
A e
043%
Kurzdsten: BEx_19 BsX_20
Kollektor-Sperrspannung ECB g ¢ max. 40 v
Kollektor-Emitier-Sperrspanoung Uk o max, 15 v
Kollektorstrom, 10 ps-lmpulse ]C M MELX . SO0 mi
Gesamtverlustleistung hei g 45 ¢ Pioat =~ max. 320 mi
Sperrachichttempe ratur ¥y - mAaX, 200 i
Gleichstromverstirkung
hv;'ffE 1V, [f 10 mA B 20, . .60 40, ..120
bei Upp = 2V, Ip = 100 mi B < 10 20
l'Fansit-Frequenz
b i I':{'E - 10V, Ip 10 mA fp : 400 500 MH =
Speicherzeit
bei Iox = Igy = =Igy = 10 mA ty, ° 10 13 ns
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Abzolute Gremzwerto: {gﬂltig i3 ¥ T nax}
Kollektor=Sperrapannung hei IH 0: UﬂH g - max, 40 v
Hollektor=-Emitter-Sperrapannung bei Upp 0: Upg g = max. 40 V
hei IC 100 mA, IB [ UCE p o max. 15 ¥V
Emitter-Sperrapanoung bei I [ H Upg g = max. 4,5 ¥
Kollektorstrom, 10 .s-Jmpulse: IE y - max, G000 mA
Gesamtverluztleistung: Ftut - max, Jd60 =W
Sperrachichttemperatur: EJ - max. 200 °C
Lagerunrstempe ratur; -.‘!-._{ - min, =685 °C
ig max. 200 °C
Wirmewiderstand:
Wirmewiderstand zwi-chen Sperrachicht und Unmgebung: th u 5 0,48 grd,/mW¥
Wirmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehiiuse: Rep G 5 0,15 grd/m¥
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henowe rie: | el e 2% Il"I':, sofrro nicht ander= elngl';;r‘hcn]

BSX_19 BSX_20
Kollektor-Restsirom
bei Upp = 20V, Ip = O: Leg o 0,4 sk *)
bei Vg - 20V, 1p - 0, 35 - 150 °C: Icg o Ao pa
Kollektor-ERitter-Resisl rom
bei Upp = 15V, Ugp = 0, 8; = 55 % Iop 0,4 A
bei Uy 40 v, Ugp = 0: Lep g 2 (1] ul
Fmitter=Hestsirom
bei Upp = 4,5V, Iy = 0: kB 0 2 10 HA
Eallektorst rom
bt Upp = 15V, -Upe = 3V, 3 = 88%: I 5 0,6 A
Basisairom
hei Upp = 15V, -Uge = 3 ¥, 8; = 55%: -1y 0,6 pa
Kollekior-Emitter-Durchbruchspannung )
hei To = 10 mA, Rgp 10 G: ”EﬂFt}FE R £ 20 v
b g Iy 10 my, Igp - O: "[BR]'I."II o . 15 v *)
Kollektor-Emitter=-Reatapannung
hei 1. 10 e, Tp = 0,3 mi; Uck aat E m,d v
bei I 10 mA, Iy = 0,6 mi; Urr sat B 0,4 v
bei T 10 my, I = 1,0 mA: Uk st - 0,25 V)
bei ]{: = 100 mA, IH a 10 mh: [-L']:; mat B 0.t v
Basisspannung
bei Upg = 20V, Lo - 30 ua, 5; -100%C: Upgp ¢ 0,35 v
b 1[‘ 10 mA, IH 1,0 mA: LIHE aat 0n,7...0,B5 v T
bei Ilf‘ 100 mi, I!] = 10 mA; t‘-HE aat B 1.5 v
Basisstrom
bei Upp = 0, =Ip = 10 mA: Ip = 167, ..500 83...260 uA )
Gleichatromverstirkung
bei Upp = 1 W, 1o = 10 ma: B B 20. . .60 40, ..120
bei Upp = 1 W, 1o = 10 mA, %y =-55%C: B - 10 i
bei Upp = 2V, Ip = 100 mA: B £ 10 20
ITransit-Frequenz
bei Upp = 10V, Ip = 10 mA; fy = 500 (£ 400) 600 (< 500) MAz
Kollektorkapazitat
bei Upg = 8V, Ip =0, £ =1 Miz: e > 4,0 pF
Emitierknpazitit
hei Ugp = 1V, Ip =0, = 1 Miz c, ] 4,5 pF

*) AQL - 0,65 %
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Schaltverhalten: (bei &; « 25 °C) BsX 19 B3X_20
Speicherzeit bei Ioy = Ipe = ~Igy = 10 mi: t, = 5 (= 10) & (= 13) ns
L0V m‘:.*

0 +BV : —
_\U,_ U | i
=10V -4y - |

U,: 1> 300ns
lr=1ns
W< 002
R,=50%

L,: mit Oszillograf
(®=50%,1 <Ins)gemessen

BEX 19 BEX 20

Einschalizeit { i

ein * Y4 * tp)

e I['.": 10 mA, ]B\l At ven =l BE °© 1,5 W: II‘I:I'I 12 (al-]

e ll.'."'; = 100 =y, [E?‘: = 40 my von =l IE 2,20 V; tein 7 ns
Musschal tzeit If1t_"” ty * 11.]

b i .[t-u{ = 10 mi, T'I].‘i. = 3 mi, _TB‘.I:' x

bei ey = 100 mi, Igye = 40 mA, ~Igy =

luanfﬂ
U1, > 300ns, f, < ns,V; <002,F,=500
U, . mitOszillograf (=509, f < Ins)gemessen

Upat ¢ | Tex | Imx [Ty | By Ry | Ry | Ry [— '.:.-u : Lo .
v mA [ mA| ma| @ o] o] of"vatB| UBe | UifThat Bl ™

v v v v v
3 10 3| 1,5 [3300 | 3300 50 |220 | -a,0 -1,5| 15| 12,0 | -1
B 100 | 40| 20 | 3ac | 3a0| ne o| -4,5 |-2,25| 20| 16,3 | -20
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